




































































专利名称(译) 液晶显示装置

公开(公告)号 CN102754022B 公开(公告)日 2016-11-09

申请号 CN201180010369.5 申请日 2011-02-02

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社半导体能源研究所

申请(专利权)人(译) 株式会社半导体能源研究所

当前申请(专利权)人(译) 株式会社半导体能源研究所

[标]发明人 今藤敏和
小山润
山崎舜平

发明人 今藤敏和
小山润
山崎舜平

IPC分类号 G02F1/1368 H01L29/786

CPC分类号 G02F1/133345 G02F1/136286 G02F2001/136295 H01L29/786 G02F2001/13606 H01L27/1225 H01L27
/1244 H01L29/45 H01L29/7869 G02F1/136227 H01L27/124 G02F1/13624 G02F1/1368 G02F2202/10 
G09G3/3622 G09G2300/0426

代理人(译) 杨美灵
李浩

审查员(译) 李轲

优先权 2010042584 2010-02-26 JP

其他公开文献 CN102754022A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明的目的之一是降低液晶显示装置中包括的信号线的寄生电容。使
用包括氧化物半导体层的晶体管，作为设置在各像素（100）中的晶体管
（105）。注意，该氧化物半导体层是通过彻底去除变成电子给体（供
体）的杂质（氢或水等）得到高纯度化的氧化物半导体层。由此，可以
降低晶体管（105）处于截止状态时的泄漏电流（截止状态电流）的量。
因此，可以保持施加到液晶元件的电压而在各像素中不设置电容器。另
外，与此附随可以去除延伸到液晶显示装置的像素部的电容器布线。由
此，可以去除信号线（103）与电容器布线彼此立体交叉的区域中的寄生
电容。
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